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a
Calcolare la resistenza 
equivalente ai morsetti 
A-B.
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Rଵ =
1

2
 Ω, 

Rଶ = 1 Ω, 
Rଷ = 2 Ω


ർ𝑅஺஻ =
3

4
Ω඀

 

b
Calcolare la corrente iR 
utilizzando il metodo 
delle correnti di anello o 
il metodo dei potenziali 
nodali, scegliendo, tra i 
due, il metodo che si 
ritiene più efficiente e 
motivando, brevemente, 
la scelta.
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
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Rଵ = 2 Ω, Rଶ =
ଵ

ଶ
 Ω, 

Rଷ = 3 Ω, Rସ =
ଵ

ଷ
 Ω, 

Rହ =
1

5
 Ω, 

I୥ଵ = 1 A, I୥ଶ = 2 A, 
V୥ଷ = 6 V.


ർ𝑖ோ =
2

5
A඀

ൽ
𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑑𝑖
𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜

𝑑𝑖 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
ඁ

 

c
Calcolare la matrice delle 
conduttanze di corto 
circuito [G] del doppio 
bipolo ai morsetti  
1-1’, 2-2’.
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R଴ =
1

2
 Ω, 

Rଵ = 1 Ω,
α = 2.


ർ[𝐺] = ቂ
8 2

−6 1
ቃ S඀

 

d
Calcolare la potenza 
erogata dal generatore di 
tensione Vg1.
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R = 3 Ω,

g୫ =
1

5
 S,

V୥ଵ = 12 V,
V୥ଶ = 24 V.


ൻ𝑃௩௚ = 6 Wൿ

 


